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Caédigo: BISUEEA.102
Disciplina: Eletronica |
Pré-requisito(s): -

Co-requisito(s): -

Carga Horaria
Teorica: 33.2 Pratica: 33.2 Total: 66.4

Ementa:

Diodos semicondutores. Aplicagdes do Diodo. Retificagcao de Onda Completa.
Transistores Bipolares de Juncdo. Polarizacdo CC do TBJ. Circuitos de
chaveamento com TBJ. Analise CA do TBJ. Transistores de Efeito de Campo.
Polarizagdo do FET. Circuitos de chaveamento com Mosfet. Amplificadores
com FET. Modulagdao PWM. Ponte H. Controle de velocidade de motores de
corrente continua. Simulagdo computacional de circuitos eletrénicos. Design e

confeccéo de placas de circuito impresso.

Objetivo Geral:

Descrever as caracteristicas, o funcionamento e o modelamento (DC e AC)
dos diodos, transistores bipolares de jungéo e transistores de efeito de campo,
além de ser capaz de projetar, simular e confeccionar placas de circuito

impresso.

Objetivo Especifico:

1. Analisar circuitos com diodos em corrente continua;
2.Analisar circuitos com diodos retificadores;
3. Analisar circuitos de polarizagao com transistores;

4. Projetar o TBJ para funcionar em aplicagbes como chave e como

amplificador;
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5. Analisar circuitos de polarizacdo com JFET e MOSFET;

6. Projetar o JFET e o MOSFET para funcionar em aplicagbes como chave e

como amplificador;
7. Projetar circuitos com ponte H para controle de motores CC;
8. Simular circuitos eletrénicos;

9. Projetar o design e confeccionar de placas de circuito impresso.
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